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INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



IntematioSSrapplication No. 

PCT/FR2003/002035 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
| | the international application as originally filed 
the description: 

pages 1-22 

pages , 

pages 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

_ , as amended (together with any statement under Article 19 
, filed with the demand 



1-5 



filed with the letter of 01 December 2004 (01.12.2004) 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



„ , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages ^ 



, as originally filed 

. , filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 

□ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

□ contained in the international application in written form, 
filed together with the international application in computer readable form, 
furnished subsequently to this Authority in written form, 
furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been furnished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

□ the description, pages 

the claims, Nos. 

the drawings, sheets/fig 



^ I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
1 — 1 beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed** and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

* * Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (IA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 
Claims 



1-11 



1-11 



1-11 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 



Dl: 



PAJ vol. 20, no. 79, 23 June 1978 & 
JP" 53 044 190 A (FUJITSU LTD), 20 April 1978 
D2: US-A-5 921 461 (WILLIAMS RONALD L ET AL) 

13 July 1999 
D3: PAJ vol. 2000, no. 15, 6 April 2001 & 

JP 2000 337959 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 
8 December 2000 
D4: US-A-5 293 511 (PORADISH FRANK ET AL) 
8 March 1994 

D5: FR-A-2 816 447 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 
10 May 2002 (2002-05-10) 



1. Claim 1 does not meet the requirements of PCT Article 
6. The recess is either formed on a surface of the first 
support or it is formed in the first support (see, for 
example, page 13, lines 20 to 24: "the substrate 4 has a 
recess 18") ; therefore the combination of terms used in 
claim 1, i.e. "the recess is formed in a second surface of 
the first support", is unclear. 

2. If this lack of clarity is overcome, the subject matter 
of claim 1 would meet the requirements of PCT Article 
33(2) to (4), since it is considered novel, to involve an 
inventive step and to be industrially applicable. 
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3. The subject matter of claim 1 differs from Dl, 
considered the prior art closest to the subject matter of 
claim 1, in that the getter material is placed in a recess 
- a pocket - formed in the first support, in the second 
surface thereof, opposite the first surface, the recess 
being connected to the leaktight cavity via a passage 
through the first support. Therefore the subject matter of 
claim 1 is novel (PCT Article 33(2)). 

4. The problem addressed by the present invention can thus 
be considered that of producing a smaller device for 
maintaining an object under vacuum (see page 14, lines 9 
to 11) . Documents D2 to D4 do not address this problem and 
describe leaktight casings for semiconductor devices, 
wherein the getter is located in a recess formed at the 
side of the cavity. D5 concerns this problem (see page 13, 
lines 15 to 30) but describes only a casing in which the 
getter is placed beneath the device inside the cavity. 

Therefore, the prior art does not indicate how a person 
skilled in the art could extend the teaching of Dl to the 
subject matter of claim 1. Consequently the subject matter 
of claim 1 is considered to involve an inventive step (PCT 
Article 3(3)). 

5. Claims 2 to 11 all refer to claim 1 and therefore 
likewise meet the PCT novelty and inventive step 
requirements . 
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Le present rapport d'examen preiiminaire international, dtabli par I'administaration chargee de I'examen preiiminaire 
international, est transmis au deposant conformement a I'article 36. 



Ce RAPPORT comprend 5 feuilles, y compris la presente feuille de couverture. 

M II est accompaqne d' ANN EXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui 
ont eXe mo«es e?qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites 
aupf2 de radmfnf^ chargee de I'examen preiiminaire international (voir la regie 70.16 et Instruction 607 
des Instructions administratives du PCT). 
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Le present rapport contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants : 

I IS Base de I'opinion 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activite inventive et la 
possibility duplication Industrielle 
Absence d'unite de invention 

Declaration motive selon la regie 66.2(a)(ii) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
duplication industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

Certains documents cites 
Irnlgularites dans la demande internationale 
Observations relatives a la demande internationale 
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Demande internationale n° 



PCT/FR 03/02035 



I. Base du rapport 

i „ AiA man te Ho la ripmande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont ete 
1. En *^."g™ W sonf GtmHM« dans 

Tp%?ent^ etnesontpasjointes en annexe au rapport puisnes ne 

contiennent pas de modifications (regies 70. 16 et 70.17)) : 



Description, Pages 

-I telles qu'initialement deposees 
Revendications, No. 

1 ^ 2 telles qu'initialement deposees 
Revendications, Pages 

1 _ 5 regue(s) le 01 .1 2.2004 avec lettre du 24.1 1 .2004 
Dessins, Feuilles 

1 telles qu'initialement deposees 

* r- • ic tnn«5 ipq elements indiaues ci-dessus etaient h la disposition de ['administration 

2 " ou" iM ItTS IS^S^SX^ .a demande international a ete deposee, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces elements etaient a la disposition de I'administration ou lui ont ete remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon la regie 23.1 (b)). 

□ la langue de publication de la demande internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen preliminaire internationale (selon la regie 55.2 ou 
55.3). 

sequences : 

□ contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande internationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecril t el t fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identiques 
k ceHes du listages des sequences Presente par ecrit, a ete fournie. 

4. Les modifications ont entraTne I'annulation : 

□ de la description, pages : 
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□ des revendications, nos : 

□ des dessins, feuilles : 

5 □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont etf considerees 
comme allant au-dela de Texpose de invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apr£s (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 
et annexee au present rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas echeant : 

V Declaration motivee selon (article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
" ^application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration _ . „ , _ 
Nouveaute Oui: Revendications 1-11 

Non: Revendications 

Activite inventive Oui: Revendications 1 -1 1 

Non: Revendications 

Possibility duplication industrielle Oui: Revendications 1 -1 1 

Non: Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibility 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

D1 : PAJ vol. 20, no. 79, 23 juin 1 978 -& JP 53 044 1 90 A (FUJITSU LTD), 
20avril1978 

D2: US-A-5 921 461 (WILLIAMS RONALD L ET AL) 13 juillet 1999. 

D3: PAJ vol. 2000, no. 15, 6 avril 2001 & JP 2000 337959 A (MITSUBISHI 

ELECTRIC CORP), 8 decembre 2000. 
D4: US-A-5 293 51 1 (PORADISH FRANK ET AL) 8 mars 1994. 
D5: FR-A-2 81 6 447 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 1 0 mai 2002 

(2002-05-10) 

1 . La revendication 1 ne remplit pas les conditions enoncees a Tarticle 6 PCT. Soit le 
logement est forme sur une face du premier support, soit il est forme dans le premier 
support (voir e.g. page 13, ligne 20-24 "le substrat 4 comporte un evidement 18"), done 
le melange de termes utilises dans la revendication 1, i.e. "le logement est forme dans 
une deuxieme face du premier support", n'est pas clair. 

2. Sous la condition d'une clarification de ce manque de clarte, I'objet de la 
revendication 1 remplit les criteres enonces a I'article 33(2)(3) et (4) PCT, car il est 
considere comme etant nouveau, inventif et susceptible d'application industrielle pour 
les raisons suivantes: 

3. L'objet de la revendication 1 differe du document D1 , qui est considere comme etant 
I'etat de la technique le plus proche de I'objet de la revendication 1 , en ce que le 
materiau de getter est place dans un logement - un evidement - forme dans le premier 
support du cote de sa deuxieme face, opposee a la premiere face, ce logement etant 
relie par un passage traversant le premier support a la cavite etanche. L'objet de la 
revendication 1 est done nouveau (article 33(2) PCT). 

4. Le probleme que la presente invention se propose de resoudre peut done etre 
considere comme la realisation d'un dispositif de maintien d'un objet sous vide avec 
des dimensions reduites (voir p. 14, ligne 9-11). Les document D2-D4 ne s'occupent 
pas de ce probleme et decrivent des boitiers etanches pour des dispositifs semi- 
conducteurs dans lesquels le getter est situe dans un logement forme lateralement a 
cote de la cavite. Le document D5 se refere a ce probleme (voir p. 13, ligne 15-30), 
mais decrit seulement un boiter dans lequel le getter est place en dessous lu dispositif 
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a I'interieur de la cavite. 

Done sur la base de I'etat de la technique il n'y a aucun indice montrant comment 
I'homme de metier pourrait etendre I'enseignement de D1 a I'objet de la revendication 
1 . Par consequent, I'objet de revendication 1 est considere comme impliquant une 
activite inventive (article 33(3) PCT). 

5. Les revendications 1-1 1 tous se referent toutes a la revendication 1 et satisfont done 
egalement, en tant que telles, aux conditions requises par le PCT en ce qui concerne la 
nouveaute et I'activite inventive. 
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- on forme le circuit de lecture et i'on 
forme le getter (22) dans le logement, pendant, des 
etapes initiales de formation du circuit de lecture, 
ces Stapes initiales supportant une haute temperature, 
mais avant des etapes finales de formation du circuit 
de lecture,. 

- on forme l'objet (2) sur la premiere face 

du. premier support, 

- on forme ie passage (26) a travers le 

premier support (4) , 

_ on fixe de facon etanche, sous une 
atmosphere quelconque, le deuxieme support (8) a la 
premiere face du premier support, 

- on met sous vide 1' ensemble ainsi obtenu, 
par pompage a travers le. getter et le passage, 

- on enferme . hermetiquement le getter (22) 
dans le logement (18) , et 

. - on active- le getter (22). 



FFI HLLE MODIFI^E 



23 



10 



15 



20 



25 



{ RBVBNDICATIONS 

1. Dispositif de maintien d r un objet sous . 
vide, ce dispositif comprenant une cavite etanche (16) , 
-qui contient I'objet (2) et dans laquelle est fait le 
vide, cette cavite #tant d£limit£e par un premier 
support (4), dont une premiere face forme le fond de .la 
cavity, et par un deuxi^me support (8) qui est fixe & 
cette premiere face . de fa<?on etanche, le dispositif 
.comprenant en outre un getter (22) destine a pieger. des 
gaz susceptibles de* se trouver dans la cavitS, 

ce dispositif St ant caracterise en ce que 
le getter (22) est plac£ & 1'extSrieur de la cavite 
(16) et contenu dans un logement Etanche (18) qui est 
relie a cette cavity par au moins un passage etanche 
(26), ce passage gtanche traversant -le premier support^atew ttt^te 

2, Dispositif selon la revendication. 1, 
dans lequel la premiere face du premier support: * (4) 
porte l*objet (2).. 

3*. Dispositif . selon la revendication 1, 
dans lequel la premiere face du premier support (4) 
porte I'objet (2), ce dernier etant un ^metteur • ou un* 
recepteur de rayonnement infrarouge non ref roidi , ou un 
ensemble ' de tels ^metteurs ou recepteurs, et le 
deuxidme support (8) est apte • a laisser passer le 
rayonrieirtent infrarouge (R) . 



30 



'■ 4 : — EiopoeAteA j* — oclon — I' - un e — quo - lconquQ " dco 

^ge ^ - o n di ca t ions — 1 — ^^r-'danO ' loquQ l le logement (18) est 
forml dans une deuxieme face du premier support (4)-, 
opposee a la premiere face/ et le passage etanche (26) 
est form6 £ travers le premier support (4) pour relier 
le logement (18) a la cavitg (16) . 
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1^ ( j£f Dispositif selon^iee- rev^ndicatioiv^^^ 
dans lequel le logement (18) est hermetiquement ferme 
par au mo ins line couche (24) <J'un matSriau 6tanche. 

£ Jgls Dispositif selon I'une quelconque <* es 
5 revendications^t' — Brr dans lequel les parois du 
logement (18) sont recouvertes d'au moins une couche 
(20) de protection du premier support (4) vis-&-vis du 
getter (22) . 

XT Dispositif selon l'une quelconque des 

10- revendications y£ i. JS"; dans lequel . cette couche de 
protection (20) est faite d f un mat^riau choisi parmi 

SiO, SiN et Si 3 N 4 . 

*J3^ Dispositif selofri .I'une quelconque des 
revendications 1 - dans lequel le getter C22) est 

15 fait a partir d'un matSriau choisi. parmi le titane, le 
molybdene , ' le baryum, le tantale, le zirconium, le f er . 
et le vanadium. 

$k proc£d£ de fabrication du dispositif 

selon l f une quelconque des revendications 1 §. *SrT dans 
20 lequel 

- on forme I'objet (2) sur la premidre face 
du premier support (4) , 

on forme le logement (18) dans la 
deuxi erne* face de ce premier support (4) , 
25 - on forme le getter (22) dans ce logement, . 

- on enferme hermetiquement le getter* dans 

ce logement, 

- on forme le passage (26) & travers le 
premier support, 

30 - on met sous vide l 1 ensemble ainsi obtenu, 
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- on fixe de fagon #tanche, sous vide/ le 
deuxiSme support (8) .a la premiere face du premier 
support^ et 

- on active le getter (22) . 

O yzC' Proc£d£ de fabrication du dispositif 
selon I'une quelconque des revendi cat ions 1 a <J3r; dans 
lequel 

- on forme l f objet (-2) sur la premiere face 
du premier support. (4 ), 

on forme le logement (18) dans la 
deuxieme face de ce premier support (4) , 

- on forme le getter (22) dans ce logement, 

- on forme le- passage (26) Si t ravers le 
premier support (.4 ) , . 

on fixe de fagon etanche # sous une 
atmosphere quelconque/ le deuxieme support (8) & la 
prremiSre face du premier support, 

- on met sous vide 1* ensemble ainsi obtenu, 
par pompage travers le getter et le passage,* 

- on enferme hermit iquement le getter (22) 
dans le logement (18)'* et 

- on active le getter (22). 

ProcSde de fabrication du dispositif 
selon la revendication 1 # dans lequel l'objet est un 
composant comprenant un £metteur ou un recepteur de 
rayonnement infrarouge non refroidi/ ou une plurality 
de tels composants, le deuxiSme support (8) gtant apte 
a . laisser passer le rayonnement infrarouge (R) / tin 
circuit de lecture etant assocle & ce composant ou 3. 
cette plurality de tels composants et f orm£ sur le 
premier support, et dans lequel 
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r on forme le logement '(18) dans la 
deuxieme face du premier support (4) ,. . 

- on forme le circuit de lecture et l'on 
forme le -getter (22) dans ■ le logement, pendant des 

5 etapes initiales de formation du circuit de lecture, . 
' ces Stapes initiales supportant une haute temperature,, 
mais avant des Stapes finales de .formation du circuit 
de lecture, 

-.on forme l.'objet (2) sur la premidre face 
10 du premier support, 

- on enferme he rme t i quement le getter dans 

1 e 1 ogemen t , 

- on forme le passage (26) £ travers le 
premier support, 

15 . - on met sous vide 1» ensemble ainsi obtenu, 

- on fixe de fagon Stanche, sous vide, le 
deuxidme support (8) a la premiere face du premier 
support, et* 

- on active le getter (22) . 

0 - *jL& ProcSdS de fabrication du dispositif 

selon . la revendication 1, dans lequel l f objet est lin 
composant comprenant . un emetteur ou Tin . recepteur de 
. rayonnement infrarouge non refroidi, ou une plural ite 
de tels composants, le deuxidme support (8) etant apte 
5 • £ laisser passer le .rayonnement infrarouge (R) , un 
circuit de lecture etant associS a ce composant ou 3. 
cette .plurality de tels- composants et ' forme sur le 
premier support, et dans leguel . 

on forme le logement (18) dans la 
) deuxidme face du premier support (4), 
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